 

	Зона
	Поз. обозначение
	Н а и м е н о в а н и е
	Кол-во
	Примечание

	
	
	Микросхемы
	
	

	
	DA1
	КР1064ПП1
	1
	

	
	DA2
	КР1008ВЖ10
	1
	

	
	DD1, DD5
	К561ЛЕ5
	2
	

	
	DD2
	К176ИЕ18
	1
	

	
	DD3, DD4
	К561ИЕ8
	2
	

	
	
	
	
	

	
	
	Конденсаторы
	
	

	
	С1
	К50-35-16-4,7 мкФ
	1
	

	
	С2
	КМ6-Н90-1,0 мкФ
	1
	

	
	С3
	КМ5-Н90-0,1 мкФ
	1
	

	
	С4,С5
	КМ5-М750-47 пФ
	2
	

	
	С6
	К50-35-50-10 мкФ
	1
	

	
	С7,С8,С13
	КМ5-Н90-0,022 мкФ
	3
	

	
	С9, С12
	КМ5-М750-390 пФ
	2
	

	
	С10
	К50-35-10-220,0
	1
	

	
	С11, С14
	К50-35-16-47,0
	2
	

	
	
	
	
	

	
	
	Резисторы
	
	

	
	R1, R2, R5, R7
	ВС-0,125-4,7 МОм
	4
	

	
	R3
	ВС-0,125-15 кОм
	1
	

	
	R4
	ВС-0,125-2,2 кОм
	1
	

	
	R6, R12, R14, R15,
	
	
	

	
	R17 - R19, R24
	ВС-0,125-100 кОм
	8
	

	
	R8
	ВС-0,125-510 Ом
	1
	

	
	R9, R16
	ВС-0,125-470 кОм
	2
	

	
	R10, R22
	ВС-0,125-1 МОм
	2
	

	
	R11, R21
	ВС-0,125-240 кОм
	1
	

	
	R13, R25, R27
	ВС-0,125-10 кОм
	3
	

	
	R20
	ВС-0,125-2,2 МОм
	1
	

	
	R23
	ВС-0,125-2 кОм
	1
	

	
	R26, R28
	ВС-0,125-22 кОм
	2
	

	
	R29
	ВС-0,125-100 Ом
	1
	

	
	
	
	
	

	
	VT1, VT2, VT4,
	
	
	

	
	VT5, VT7
	Транзистор КТ503Е
	5
	

	
	VT3, VT6
	Транзистор КТ502Е
	2
	

	
	
	
	
	

	
	VD1-VD4,VD6-VD9
	Диод полупроводниковый КД102Б
	8
	

	
	
	
	
	

	
	VD5
	Стабилитрон полупроводниковый КС147А
	1
	

	
	
	
	
	

	
	BQ1
	Излучатель пьезокерамический ЗП-5
	1
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